ELEKTRONIKAI TECHNOLOGIA fétargy

(zarévizsga tételek, Informaciotechnika szakirany)

1. Félvezetdk energiasav diagramja, adalékolas, intrinsic, p-, n-tipust anyagok.
2. Félvezetok elektromos vezetése €s annak hdmérsékletfiiggése. Lehetséges alkalmazasok.
3. p-n atmenet, heteroatmenet, félvezetd diodak fo tipusai.
4. Fotodioda, fototranzisztor.
5. LED, fehér LED: szerkezet, miikddés elve, anyagok és fontosabb paraméterek.
6. Félvezeto 1ézerek: szerkezet, miikddés elve, anyagok és fontosabb paraméterek.
7. MESFET elemek: szerkezet, miikodés elve, fontosabb paraméterek.
8. MOSFET elemek: szerkezet, miikodés elve, fontosabb paraméterek.
9. Tiszta félvezetd Si anyag technologiaja.

10. Félvezeto Si, GaAs egykristaly és lapka technoldgidja.

11. Vékonyréteg levalasztasi technologidk: parologtatas és porlasztas valtozatai.

12. Vékonyréteg levalasztasi technologiak: CVD és valtozatai.

13. Epitaxialis rétegndvesztés.

14. Litografia tipusai, fontosabb paraméterei ¢s alkalmazasai.

15. Diffazio, implantacio alkalmazasa az integralt elemek technoldgiajaban.

16. Integralt didda Si lemezen: technologia.

17. Elektronikai elemek tokozasa.

18. NYAK szerelési technologidk: furatba szerelés.

19. NYAK szerelési technologidk: feliileti szerelés.

20. Optikai hullamvezetok: tipusok, miikodési elviik, fontosabb paramétereik.

21. Optikai szalak tipusai, technologiaja és alkalmazasa a tavkozlésben.

22. Integralt optikai hullamvezetdk: technologidjuk, lehetd alkalmazasuk.

23. Optikai ablakok, sziirok: tipusok, anyagok, paraméterek, alkalmazasok.

24. CCD matrix: szerkezet és miikodés.

25. LCD képerny0: szerkezet és mitkodés.

26. Optikai memoria elemek.

27. Magneses memoria elemek.

28. Napelemek: szerkezetek, anyagok, paraméterek.

29. MEMS eszkozok.

30. A mikroelektronika és technologia fejlédési iranyzatai.

A vizsgatargy magaba foglalja a TFBE1245/TFBE1245 L Mikroelektronika, TFBE1221/
TFBE1221 L Elektronikai technolégia és TFBE1601/TFBE1601 L Fotonika tantargyak
tananyagait.



NANOTECHNOLOGIA melléktargy

(zarovizsga tételek, Informacidtechnika szakirany)

1. Elektronallapotok kvantumgddorben, szerepiik a nanoelektronikaban.
2. Elektronikai anyagok méretfiiggd paraméterei. Méretredukcio problémai az elektronikaban.
3. Top-down nanotechnologiak.
4. Bottom-up nanotechnolédgiak.
5. Vékony filmek és nano-multirétegek eldallitasa és mindsitése.
6. Szuperracsok: fontosabb tipusok, anyagok és alkalmazasuk.
7. Multiheterodtmenetes nanoelektronikai elemek: fotodiodak és 1ézerdiodak.
8. Nanostrukturalt memoria-elemek.
9. Fullerének: szerkezet, tulajdonsagok és alkalmazasok.
10. Szén nanocsovek: szerkezet, tulajdonsagok és alkalmazasok.
11. Grafen: szerkezet, technoldgiak, fontosabb paraméterek és alkalmazasok.
12. NEMS és MEMS elemek, alkalmazhatdsaguk.
13. Coulomb, egyelektron tranzisztor.
14. Plazmonikai elemek technologidja, paraméterei és alkalmazhatosaguk.
15. Nanoméretli anyagok elektromos tulajdonsagai
16. Nanoméretli anyagok optikai tulajdonsagai.
17. Nanoméretli anyagok magneses tulajdonsagai.
18. Nanokompozitok: szerkezetek, anyagok, tulajdonsagok.
19. Pordzus Si: szerkezet és alkalmazas.
20. Szerves anyagokbdl készithetd nanostruktirak.

(A vizsgatargy magaba foglalja a TFBE1602/TFBE1602 L Nanotechnologia és a TFBE1603
Nanoelektronika tantargyak tananyagait.)



